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Crescimento de mono e multicamadas de MoS, pela tecnica de deposicao a partir da fase
vapor (CVD)
Orientador: Gabriel Vieira Soares
Aluno: Leticia Huyer Kronhardt

Dissulfeto de molibdénio (MoS,) monocamada é
um cristal 2D com possivels aplicacoes em:

’

* Transistores de Efeito de Campo (MOSFET)
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Figura 1: Estrutura cristalina 2H do MoS, monocamada.-
Objetivo:
Obtencao de camadas de MoS, com boa qualidade.

sobre SIO,

Espectroscopia Raman

Intensity (a.u.)

S=5min

380 400 420 440 460 480

Raman Shift (cm™)

Intensity (a.u.)

S=15min

380 400 420 440 460 480
Raman Shift (cm™)

S =25 min

Intensity (a.u.)
Intensity (a.u.)

340 360 380 400 420 440 480 48 340 380 380 400 420 440 460 480
; 4
Raman Shift (cm™) Raman Shift (cm™)

Figura 3: Medidas de espectroscopia Raman de amostras onde o tempo em que 0
aquecimento do S é ligado foi variado. Podemos notar que o tempo de 20 min. produz as
amostras mais homogéneas.
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Figura 4. Medidas de espectroscopia de fotoelétrons induzidos por raios —X da regido do
Mo 3d para amostra S= 20 min. Podemos notar que mais de 90% do Mo esta ligado na
forma de MoS,

Figura 2: Reator para o crescimento de MoS, Nesse processo, MoO4(s) e S(s) séo usados
como precursores solidos para o crescimento de mono e multicamadas de MoS,.

Conclusoes:

*=O tempo de sublimacdo do S
homogeneidade do MoS,

* Tempo de 20 min. produz as amostras com melhor qualidade e
com baixa concentracao de oxidos
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